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ITT Intermetall Diode 1N4383

1N 4383...1 N 4586

Datasheet

Silizlum-Minlatur-Glelchrichter
Mennstrom 1A

period. Spitzensperrspannung 200...1000 V

Glasgehduse JEDEC DO-29
56 A 2 nach DIN 41 883
Gewichtca. 04 g

MaBe in mm
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Grenzwerte
Typ periodische

Spitzensperrspannung

Urpm vV
1 N 4383 200
1N 4384 400
1M 4385 &00
1 M 4585 BOO
1 N 4586 1000
pariodischar Spitzenstrom IerM 10 A
bei & <40°, f »15 Hz
StoBstrom fur eine 50-Hz-Sinus- Trsm 50 A
halbwelle ausgehend von Tj = 25 °C
Verlustleistung in Sperrichtung
beit <20 ps Prau 1 kW
bei t <100 ps Ppsu 05 kw
Sperrschichttemperatur T 175 G
Batriebs- und Lagerungs- Tw.Tg —65.1+175 *c

temperaturbereich
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Kennwerte

Mennstrom in Einwegschaltung
it Widerstandslast

bei Ty = -65... 4100 °C

bei Ty =150°C

DurchlaBspannung
beilg=1ATj=25°C

Sperrstrom
bei Uggis Ty = 25°C

Warmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft

DurchlaBkennlinien
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IEav 1 A
Iray 03 A
Up <1

g <10 uwA
Rynu <80 KW

zuldssiger Richtstrom in Ein-
wegschaltung in Abhangigkeit
von der Umgebungstemperatur
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